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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в соответствие с учебным планом, а также дать

студентам систематическое описание закономерностей макроскопических свойств кристаллов, связанных с их

симметрией.

1.2 Задачи дисциплины – сформировать:

1.3 - целостное представление о взаимосвязи физических свойств кристаллов;

1.4 - навыки применения методов и подходов кристаллофизики для определения тензорных коэффициентов

физических свойств кристаллов;

1.5 - навыки использования симметрийного подхода к исследованию и описанию физических свойств кристаллов.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Математическое и компьютерное моделирование материалов и процессов

2.2.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.4 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-2: Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и

системы, соответствующие направлению подготовки

Знать:

ОПК-2-З1 формулировать и объяснять основные законы и тензорный аппарат кристаллофизики

УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на

основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать:

УК-2-З1 давать характеристику физических свойств кристаллов с учетом их симметрии

ОПК-2: Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и

системы, соответствующие направлению подготовки

Уметь:

ОПК-2-У2 оценивать срезы кристаллов различной ориентации и осуществлять их обоснованный выбор для

кристаллических элементов, предназначенных для конкретного использования в технике

ОПК-2-У1 применять методы и подходы кристаллофизики для определения тензорных коэффициентов физических свойств

кристаллов

УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на

основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Уметь:

УК-2-У1 прогнозировать возможные физические свойства кристаллов по их симметрии

ОПК-2: Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии, проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и

системы, соответствующие направлению подготовки

Владеть:

ОПК-2-В2 иметь навыки использования тензорных методов расчета физических свойств и эффектов в кристаллах

ОПК-2-В1 иметь навыки использования симметрийного подхода к исследованию и описанию физических свойств

кристаллов

УК-2: Способен интегрировать знания и принимать решения в сложных ситуациях, формулировать суждения на

основе неполной или ограниченной информации, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Владеть:
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УК-2-В1 иметь навыки прогнозирования физических свойств кристаллов по их симметрии


